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1

Vjiriélezv' se tyka -separaéhiho llm“ateriéluv

pro chomatografii na tenké vrstvd a zpfso-
bu jeho vyroby.

Chromatografie na tenké vrstvé, pouZiva-
na jakozto. mikro- a ultramikroanalytickd
meteda, nach4zi stdle $irsi uplatnéni. K dal-
$imu -zdokonalovani, chromatografické . me-
tody na tenké vrstvé dochézi také v diisledku
Sirs$iho pouZiti vysokotlaké kapalinové chro-
matografie na sloupci sorp&niho materialu
vzhledem k tomu, Ze separa&ni podminky,
jako napriiklad doba separace, hodnoty roz-
dglovacich koeficientd Rf a pouZitd elu&ni
Cinidla, které se stanovi pomoci chromato-
grafie na tenké vrstv&, se mnohdy daji bez-
prostfedné aplikovat pro separaci vysoko-
tlakou sloupcovou chromatografii. Proto na-
chazi chromatografie na tenké vrstvé zejména
v posledni dob& uplatnéni jakoZto pomocnéa
metoda pro stanoveni separanich podminek
pro vysokotlakou sloupcovou chromatogra-
fii.

To znamend, Ze vyskytne-li se uréity se-
paracni problém, potom se podminky sepa-
race nejdfive zkuSebn& provéfi chromato-
grafii na tenké vrstvé a teprve potom se
pristoupi k vlastni separaci vysokotlakou
sloupcoyou chromatografil pii stanovengch
separatnich podminkéch. :

-Aplikace separa¢nich podminek, stanove-
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nych chromatografii na tenké vrstvé, na vy-
sokotlakou sloupcovou chromatografii je
v8ak moZné pouze v pripads, Ze separadni
vlastnosti tenké vrstvy sorpéniho materidlu
a sloupce sorpéniho materidlu jsou identic-
ké. R ‘

Je zndmo, Ze pro vysokstlakou sloupcovou
chromatografii byly v8ak vyvinuty sorbenty,
jej'chZ povrch je modifikovan organickymi
skupinami. Tyto povrchové madifikované
sorbenty (napfiklad sorbenty s ,reverzni
fézi“) maji vSak zcela odli$né separacni
-vlastnosti vzhledem k sorbentfim, které ne-
byly modifikovdny, a umoZiiuji zejména u
kiemeliny vzhledem k moZnosti pFipravy od-
stupiiované Skdly sorbentdi (v. zdvislosti na
zplsobu modifikace) s hydrofilnimi aZ hyd-
rofobnimi vlastnostmi typy separaci, které
nebylo dfive moZné provést.

Rozli¢nou volbou organickych skupin, mo-
difikujicich povrch sorbentu, mohou byt pii-
praveny nejrozmanit&jsi typy povrchovych
vlastnosti modifikovaného sorbentu.

Je tedy zFejmé, Ze v dasledku rozli&nych
separacnich vlastnosti tenké vrstvy sorben-
tu a sloupce sorbentu neni moZné prenést
separani podminky, ziskané p¥i chromato-
grafii na tenké vrstvé, na vysokotlakou sloup-
covou chromatografii za pouZiti v§Se uvede-
nych modifikovanych sorbentt.
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Aby tedy bylo moZné pouZit chromatogra-
_tii na tenké vrstvé jakoZto orientadni meto-
du pro vysokotlakou sloupcovou chromato-
grafii, pouZivajici vySe uvedenych povrcho-
vé modifikovanych sorbentdi, a aby bylo rov-
néZ moZné vyuZit i pFi chromatografii na
tenké vrstvé vyhod plynoucich z pouZiti vySe
zminénych povrchové modifikovanych sor-
bentdl, je t¥eba vyrobit sorpéni materidly
pro chromatografii na tenké vrstvé, které
jsou rovnéZz tvoreny sorbenty modifikova-
nymi organickymi skupinami.

PFiprava takovych sorp&nich materidld
pro chromatografii na tenké vrstvé je viak
neobyd&ejné obtiZné,nebot se sorbenty s re-
verzni fazi, znamé z oboru vysokotlaké sloup-
cové chromatografii, nehodi pro vyrobu ob-
vyklych tenkych vrstev pro chromatografii
na tenké vrstve,

Separalni materidl pro chromatografii na
tenké vrstvé je tvoren desti¢kami nebo f4-
liemi, které jsou o sob& zndmym zplisobem
ovrstveny tenkou vrstvou separaéniho mate-
ridlu, ktery zpravidla obsahuje jest& pojivo
a pfipadné indikétory. V8echny pokusy vyro-
bit vrstvy pro chromatografii na tenké vrstvé
ze znamych chemicky modifikovanych sor-
bentli, které by méli uspokojivé separaéni
vlastnosti a dostatefnou adhezi a odolnost
vidi otéru, v8ak selhaly.

Uvedené modifikované sorbenty lpéji jen
velmi Spatné na nosné podloZce a nedé se
u nich pouZit obvyklych pojiv.

Byly tedy vypracovany specifické postupy
pro pfipravu tenkych vrstev v modifikova-
ny’lch sorbentl, pfi kterych se peflivé vysu-
Sené desky pro chromatografii na tenké vrst-
v8, ovrstvené kiemelinou, uvedou ve styk s
alkyltrlchlorsﬂany v uzaviené komofe  za

bezvodych podminek [Journal of Cthmafto-.

graphy, 124 (1976) 257-—264].
Pritom se dosdhne -chemické modmkace

kiemelinové vrstvy. Vzhledem ke zna&nym-

vyrobnim nékladfun, -plynoucim ze-skuted-
nosti, Ze pouzité halogensilany vykazuji-ma-
lou odolnost vi&i hydrolyze a Ze-tedy pouZi-
té reakéni sloZky musi byt-prosté vody, jakoZ
i reak&ni komora musi byt nepfistupné ja-
kékoliv vlhkosti, ‘neni tento postup vhodny
pro-provozni méfitko.:

-Jednd se tedy o to, VYI‘Oblt desky pro_chro-
matografii na tenké vrstvé s chemicky mo-.
difikovanym sorbentem  jednoduchym, rych-
lym a predev§im nendkladnym zplisobem.

Podle vyndlezu bylo zjisténo, Ze se dosdh-
ne obzvlasté vyhodnych vysledkl v p¥ipadg,
Ze se dodatelné zpracovéni obvyklé tenké
vrstvy pro chromatografii- na tenké - vrstvé
silaniza¢nim -€inidlem  pro:povrchovou mo-
difikaci provede-za podminek, kdy do re-
akdéniho prostoru ma b&hem reakce a po re-
akci volny pfistup’ okolni- atmosféra -a s ni
také vlhkost. ‘Vzhledem k tomu, Ze kaZdy od-
bornik by vySe uvedenou reakci provadél za
dokonalého -nep¥istupu. vzduiné vlhkostl ]e,
navrZené FeSeni piekvapivé.

Podstata separaéniho materidlu pro chro-
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matografii na tenké vrstvé podle vynélezu,
tvofeného nosnou podloZkou, ovrstvenou ten-
kou vrstvou sorbentu, zvoleného ze skupiny
zahrnujici silikagel, kfemelinu a kysliénik
hlinity, pfi€emZ tato vrstva sorbentu pfipad-
né obsahuje pojiva a/nebo indik4tory, spo€i-
vad v tom, Ze sorbent mé& povrch modifiko-
vany reakci vrstvy sorbentu za volného pfi-
stupu vlhkosti se silanizanim &inidlem o-
becného vzorce

R—SiX5,

ve kterém

R znamend pripadng& substltuovanou al-
kylovou, arylovou neho aralkylovou skupinu
s nejvy3e 20 uhlikovymi atomy a

X znamend halogen, alkoxylovou skupinu
nebo alkylovou skupinu, pFi€emZ alespoii
jeden X v molu silanu znamena alkoxylovu
skupinu nebo atom halogenu. - :

Podstata zptisobu vyroby vySe uvedeného
separadniho materidlu podle vynélezu spo-.
¢iva v tom, Ze se vrstva silikagelu, kf¥emeliny
nebo kysli¢niku hlinitého o sob& zndmého
separafniho materidlu pro chromatografii
na tenké vrstvé s nemodifikovanym povr-
chem napusti roztokem s1lamzacn1ho ¢inid-
la obecného vzorce ’ ’

R—SiXs3,

ve kterém
R znamend pfipadné substituovanou alky-
lovou, arylovou nebo aralkylovou skuplnu
s nejvySe 20 uhlikovymi atomy a
X znamend halogen, alkoxylovou skupinu
nebo alkylovou skupinu, priemZ alespoil
jeden X v molu silanu znamend alkoxylovou
skupinu nebo atom halogenu, L
v-.organickém rozpouStédle a potom vysu81
na vzduchu; nafeZ se promyje nejdiive ale-
spoii jednim aprotickym' rozpoustédlem & -
potom alespoil- ]ednim protick{rm rozpous«‘%
tédlem: . :
PFi zpusobu podle vynélezu se s vyhodou
jako silaniza&niho d&inidla pouZije methyl-- -
alkyl-, methylaryl- nebo methylaralkyldi-
chlorsilanu s p¥ipadné substituovanymi ary- '
loyymi; aralkylovymi nebo alkylovymi skupi--
nami s celkovym poétem uhhkov?ch atoma‘i
nejvySe rovnym 20. ~
Separaéni materidly pro chro-matogrva‘m,
na tenké vrstvé, pfipravené zplisobem podle
vyndlezu, maji vynikajici vlastnosti. Jejich
adheze -vrstvy sorbentu k podloZce je srov-
natelnd s normélnimi dosud obvyklymi ten-
kymi vrstvami pro chromatografii na tenké
vrstve. :
RovnéZ jejich separatni kapacita a repro-
.dukovatelnost separace nejsou dodatenou
modifikaci nikterak nepiiznivé ovlivnény.
Jejich ‘kvalita dokonce pfrevySuje kvalitu
vrstev, pFipravenych postupem provozova-
nym za absolutni nepfitomnosti vihkosti.
Kvalita separalniho materidlu, ziskaného
zplisobem podle vyndlezu, je podstatné o-
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vlivnéna kvalitou nemodifikovaného separac-
niho- materidlu, pouZitého, jakoZto vychozi
produkt, -Proto-miiZe byt napriklad vedle se-
paradnich materidld -obvykle: pouZivanych
pfi. chromatografii na tenké vrstvé pouZito
s v§hodou separa¢niho materidlu s vysokou
separatni kapacitou, jakym je napiiklad se-

paracni materidl, popsany v DOSu 25 24 065.
Pokud jde o nosnou podloZku, uspofadani.

vrstev a piipadné piimési, jakymi jsou na-

priklad indikatory a pojiva, neni u separat-.

niho materidlu-podle vynéalezu Zaddného roz-
dilu vzhledem k-obvyklym nemodifikovanym
separaénim materidldm.

Vyroba separatnich materidlfl pro chro-
matografii na tenké vrstvé podle vynélezu
je prekvapivé jednoduchda. Odbornikovi, se-
zndmenému se silanizaci, jakoZ i vysokymi
naroky na rovnemeérnost a-hustotu povrcho-

vé vrstvy, je zfejmé, Ze uvedend reakce milZe -

probihat s dspéchem pouze za presné zacho-
vavanfych reakénich podminek: K tomu pat¥i
zejména provadéni silizace v ochranné atmo-
sféFe za: nepFistupu jakékoliv vlhkosti

Tyto podminky se relativn& snadno zajis-

tuji pouze v piipadé, kdy se provadi silizace-,

sorbentu jako takového, ktery neni jeSt& na-
nesen na nosné podloZce. JestliZe se v3ak

provadi silizace sorbentu- jiZ naneseného na
_nosné podloZce, potom je takovy proces vel-
mi-nékladny a obtiZny, v diisledku &ehoZ ne-

bylo dosud vibec zkouSeno provadét silizaci
jiZ ovrstvenych podloZek v technickém pro-
voznim meritku.

Tim je pFekvapivéjsi -skutefnost, Ze pki
zplisobu podle vynédlezu se bez_jakychkoliv

zvlaStnich opatfeni a bez. zajiSténi ochranné-
atmosféry :a ‘dokonce na -vzduchu:dosdhne -
velmi -dobrého; rovnomérného a hutného po--
kryti povrechu - tenké vrstvy pro chrdmato- g

grafli-na tenké vrstve.

-Zpiisob podle’ vynalezu se v prax1 provadib-
tak 7e se vrstva sorbentu, tvorici. vychozi

chem;cky nemodifikovanou tenkou VIStvu
desky pro chromatografii na tenké vrstvé,
impregnuje roztokem silaniza&niho &inidla,
pouZitého pro modifikaci vySe uvedené vrst-
vy sorbentu. Tuto impregnaci vrstvy sorben-
tu je moZné-provést tak, Ze se obvykla deska
pro chromatografii na tenké vrstvé bud do
uvedeného roztoku ponoii anebo- Ze se vrst-
va-sorbentu uvedenym roztokem postiika.
JakoZto rozpoustédla pro pFipravu roztoku
silaniza¢niho c¢inidla se pouZije obvyklého
rozpou$tédla, které je inertni vici silanizac-
nimu ¢inidlu. S vyhodou se pouZije organic-
kych rozpoustédel s bodem varu mezi 30 aZ
180 °C,.. jakymi jsou napfiklad chlorované
uvhlovodiky, jako napriklad dichlormethan,

trichlormethan, dichlorethan a/nebo trichlor- -

ethan, nebo aromatické anebo alifatické
uhlovodiky.
JakoZto silanizani €inidlo p¥ichdzi pri

zplGsobu podle vyndlezu v tvahu vSechny

silany obecného vzorce

R—S5iX3,

ve kterém

R znamena pripadné& substituovanou alky-
lovou, arylovou nebo aralkylovou skupinu ]
ne]vyse 20 uhlikovymi atomy a

X znamend atom halogenu, alkoxylovou
skupinu nebo alkylovou skupinu, pfi¢emZ
alespoil jeden X v molu silanu znamend al-
kozylovou skupinu nebo atom halogenu.

S ohledem na zamyS3leny G€el pouZiti re-
zultujicich modifikovanych vrstev ‘'sorbentu
molhou byt zbytky R nékolikrat substituova-

JakoZto substituenty - pfichdzi v uvahu
predevsnn polarni skupiny, .jakymi- ]sou na--
pfiklad

" hydroxylova skupina,
aminova skupina,
epoxy-skupina,
kyano-skupina,
halogen, -
amonium, o
sulfoniova skupma nebo
karboxyskupina.

Samotny alkylovy nebo-aralkylovy Fetézec
miiZe byt také pferuSen atomem Kkysliku, a-
tomem siry nebo atomem dusiku. !

MnoZstvi silanizatniho ¢inidla, pouZitého
pro modifikaci povrchu sorbentu, se ¥idi pfe-
devsim podle tlouStky vrstvy sorbentu a spe-
cifického povrchu sorbentu ktery mé byt
modifikovan.

Aby se dosdhlo dokonalé. modlflkace povr-
chu sorbentu hydroxylovymi skupinami, mé--
lo. by byt pouZito silanizafni €inidlo v mnoZ-
stvi alespoii 10 Mmolu/m2 povrchu sorbentu.
S vyhodou-se v3ak pouZije prebytku silani-
zagniho: ¢inidla; silanizaéni-¢inidlo-se potom
pouZiva -na-pf*iklad-O,l a7 1 mmol/m?2 povrchu .
sorbentu. -V nékterych specifickych pfipa-:
dech--miZe byt s vyhodou pouZito i vét51h0.f
piebytku silaniza&niho inidla. -

-Specificky povrch obvyklych- sorbentu lez1
mezi-1-a-1000 m?/g a ve vét§ing piipadli mezi
200 a 800 m?/g. V tomto pFipadé tedy riedo-
chézi pti- zpusobu podle vynalezu k Zadnému
omezeni.

Po impregnaci separatniho materiélu roz-
tokem silaniza¢niho €inidla se separa¢ni ma-
teridl vysuSi na vzduchu. Toto sudeni se ne-
provadi v ochranné atmosféfe, to -znamena
Ze predev3im vzdudnd vlhkost mé volny p¥i-
stup k suSenému separatnimu materiélu,

Takto zpracovany separani materidl se
potom vede do Cistici 14zné za udelem vy-
¢isténi a odstranéni prebytku silaniza¢niho
Cinidla; skrze tuto l4zefi se separaCni mate-
rial vede jednou nebd vicekrat. Tato Cistici
lazenl pFitom sestdvd pouze z jednoho apro-
tického rozpoustédla, popfipadé ze smési
rozpoustédel, jakou je napiiklad smés methy-
lenchloridu a benzenu nebo toluenu. Sepa-
ratni materidl se potom s vyhodou znovu
vysu$i-a to s vyhodou jednoduchym pone-
chdnim na vzduchu,

Separatni materidl se potom vede jeSt&.
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skrze druhou ¢{istici lazefi, ve které se na-
chazi protické rozpoustédlo popiipads smés
rozpoustédel, s vfhodou smés alkoholu a vo-
dy. Pfitom se jakoZto alkoholli s v§hodou
pouZivéd niZSich alifatickych alkohold.

JakoZto vychozich materidli-je moZné pri
zplisobu ‘padle vyndlezu pouZit vech poui-
vanych separa¢nich materiald s tenkou vrst-
vou Kkysliéniku hlinitého, kfemeliny nebo si-
likagelu, nanesenou na nosné podloZce. Ty-
to podloZky mohou byt vytvoreny z obvykle
pouZivanych materidlQ, pfifemZ jsou s v§-
hodou vytvofeny ze skla. PouZitelné jsou
rovnéZ jiné folie, napfiklad z hliniku nebo
Z umé&lé hmoty.

Vrstva sorbentu je na nosnou podlsZku na-
nesena ve formé nétérové, vétSinou vodné
suspenze za pouZiti obvyklych nané&3ecich,
popfipadé& ovrstvovacich za¥izeni. Obvykle se
k uvedené suspenzi pFiddva jestd pojivo, kte-
ré zlepSuje adhezi a odolnost vidi otéru
vrstvy sorbentu, a/nebo indik4tory.

PFi zplsobu podle vyndlezu lze pouZit ja-
koZto pojiv v podstaté viech obvyklych pojiv.
Nicméné bylo s pPekvapenim zji¥tdno, Ze se
dos&hne mimofadnd vyhodné modifikace po-
vrchu substrdtu v pripadé&, Ze se na rozdil
od zndmych postupdl nepouZije jakoZto poji-
vo sédra ale organick4 pojiva. Takovg orga-
nickd pojiva jsou zndma z literatury d jsou

popsana napriklad v n&meckych patento-"

vych spisech &. 14 42 446 a 1517 929.

PFi zpisobu podle vynélezu jsou tedy ob-’

zv1ast€ vyhodnymi pojivy polymerisdty na

béazi kyseliny akrylové a Kyseliny methakry»-

lové, estery kyseliny akrylové a kyseliny me-
thakrylove -zejmeéna takové, které maji hyd-
rofilni- zbytky, kopolymery ethylenu a kyse-
liny ‘maleinové, polyakrylamid a polymetha-
krylamiid, ~které mohou byt . piipadné na

amidovém dusika’ substituovény niZ$imi al--
kylovyimi . skupmamlw jakoZ i kopolymery-
a/nebo smésné polymery uvedenych matéri-’

4ll a jejich soli. Tato pojiva: se prid4vaji v
mnoZstvi, které se zprav1dla nachézi V roz-
mezi0,1 az asi 10 %. ©~ . °

‘JakoZto' indikatory: prlchaz1 rovnéz v uva-
hu pfi zplisobu podle vynélezu vSechny ob-
vyklé 1ncl1kétory Nejtastéji pouzwan\}m in-
dikdtorem je fluorescencm indikétor, zejména
kFemititan zine¢naty, jehoZ absorp&ni maxi-
mum pro ultrafialové svétlo leZi p¥i 254 nm.
Uvedené indikdtory se zpravidla pfiddvaji v
mnoZstvi ‘asi 0,5 a%Z 5 hmotnostnich %, p¥i-
temZ vSak prltomnost 1nd1katoru neni: ne-
zZbytnad.

TlouStka vrstvy sorbentu separa¢nich ma-
teriald podle vynélezu leZi stejn& jako v p¥i-
pad& dosud obvyklych tenkych vrstev pro
chromatografii na tenké wrstvd v rozmezi
100 aZ 300 um. Ve vyjime¢nych specidlnich
pfipadech mohou byt samozfejmé vyrobeny
separaém materidly, majici tenéi nebo tlust-
8i vrstvu modifikovaného sorbentu. ’

Po vysuSeni jsou separa&ni materigly, vy-
robené zpiisobem podle vyndlezu, p¥ipraveny
k pouZiti. PouZiti tdchto separa¢nich mate-
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riald jé v podstaté stejné jako pouZiti dosud
obvyklych separatnich materidld pro chro-
matografii- na tenké vrstvé. Jediny rozdil o-
proti zndmému stavu techniky spoéiva v tom,
Ze madifikaci” povrchu sorbentu zpiisobem
podle vynélezu se zisk4 Sirok4 paleta sepa-
radnich materidld, jejichZ pouZiti umoziiuje
najit i pro‘tdZce separovatelné systemy slo-
Zek optimélni separa&ni material. Tim je roz-
§ifen rozsah pouZiti separaénich materidlfi
pro chromatografii na tenké vrstva.

- 'Dalsi vfhoda separatnich materidlt podle
vynélezu spodivd v tom, Ze vzhledem k hyd-
rofobii vrstvy sorbentu nemé tato vrstva
sklon prFijimat vzdusnou' vlhkost, takZe v
mnohych pripadech odpadd aktivace sepa-
raénfho materidlu pred jeho pouZitim.

To mé dalsi vyhodu spoéivajici v tom, Ze
se pii pouZiti novych separaénich materigli
podle vynédlezu dosdhne i p¥i mén& pozorné
préci r"eprodukovatelnych vysledkd, coZ bylo
moZné u dosud zndmych separatnich mate-
r'dli pouze v pFipads, kdy byla pFed pouZi-
tim provedena kontrolovand aktivace.

Prik]ad 1

Do vany, -které obsahu]e 20 litrd 10% roz-
toku - dimethyldichlorsilanu ‘v dichlormetha-.
nu, se ‘ponofi na dobu."30 minut dva nosite
desek, obsaliujici po 13 obvyklych deskdch
pro chromatografh na tenké vrstvé ¢ - veli-
kosti 20X20 cm [sﬂlkagel s pojivem na
skle); potom: se desky su3i na vzduchu po
dobu 12 hodin. Takto vysuSené desky se po-
tom pono¥i na dobu 30 minut do smé&si di- -
chlormethanu a toluenu v ohjemovém poms-
ru.l:1. Desky se potom opét susf na.vzduchu
po dsobu-12 hodin a patom opét ponofi do
smési--methanolu a vody v -objemevém po-
méru 1:1. Desky se znovu vysusi na vzdu- .
chii; Takto ziskané. desky ‘mohou byt potom
ihned: pouz1ty pro Chromatografil na tenke
vrstvé :

Priklad 2-

Postupuje se stejng jako v piiklad pro-
vedeni 1 s vyjimkou, Ze se namisto dimethyl-
dichlorsilanu pouZije methyloktyldichlorsi-
lanu. Namisto jednoho ponofeni do smési
dichlormethan/toluen se pouZije dvojiho po-
nofeni po dobu 30 minut.

Prlklad 3

Postupu]e se ]ako v pfiklad& provedeni 1
s v§jimkou, Ze se namisto dimethyldichlor-
silanu pouZije methylooktadecyldichlorsila-
nu. Namisto jednoho ponofeni do smési di-
chlormethan/toluen se pouZije trOJnésobného

-ponofeni po diobu 30 minut.

Pflklad 4

Do vany, kterd obsahuje 20 litrd 10% roz-
toku difenyldichlorsilanu ‘v toluenu, se po-
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nofi nosic¢ desek, nesouci 50 obvyklych desek
pro chromatografii na tenké vrstvé (silika-
gel s pojivem na skle) o velikosti 20X 20 cm
na dobu 30 minut.

Po jednohodinovém suSeni na vzduchu se
desky opé&t ponofi na dobu 30 minut. Potom
se desky tFikrdt promyji v toluenu, dvakrat
‘'se promyji ve smési dichlormethan/metha-
nol a dvakrat se promyji ve smési aceton/
/voda. Obg& smési obsahuji sloZzky v obiemo-
vém poméru 1: 1. Desky se potom vysusi.

10
“PFiklad 5

Folie z plastické hmoty nesouci vrstvu
silikagelu (50 m X 20 cm] je pomoci distanc-
niho drZdku navinuta tak, Ze mezi jednotli-
vymi zavity je vzddlenost alespoii 1 mm.
Takto ziskany svitek se potom ponofi na dobu
30 minut do 10% roztoku dimethyldichlor-
silanu, naceZ se susi na vzduchu po dobu
jedné hodiny. Potom se op&t ponofi do uve-
deného roztoku na dobu 30 minut a déle se
promyje a vysusi jako v pfiklad& provedeni
4,

PREDMET VYNALEZU

1. Separa¢ni material pro chromatografii
na tenké vrstvé, tvoieny nosnou podloZkou
ovrstvenou tenkou vrstvou sorbentu, zvole-
ného ze skupiny zahrnujici silikagel, k¥eme-
linu a kysliénik hlinity, pfi€emZ tato vrstva
sorbentu pripadné obsahuje pojiva a/nebo
indikatory, vyznacené tim, Ze sorbent ma
povrch modifikovany reakci vrstvy sorbentu
za volného pi#istupu vihkosti se silaniza¢nim
tinidlem obecného vzorce '

R—SiX3,

ve kterém

R znamend piipadné substituovanou alky-
lovou, arylovou nebo aralkylovou skupinu s
nejvyse 20 uhlikovymi atomy a

X znamend halogen, alkoxylovou skupinu
nebo alkylovou skupinu, pfitemZ alespoi je-
den X v molu silanu znamend alkoxylovou
skupinu nebo atom halogenu.

2. Zptisob vyroby separatniho materidlu
podle bodu 1, vyznafeny tim, Ze se vrstva
silikagelu, kiemeliny nebo kysli¢niku hlini-
tého o sob& zndmého separa&niho materidlu
pro chromatografii na tenké vrstvé s nemo-

difikovanym povrchem napusti roztokem si-
laniza¢niho ¢inidla obecného vzorce

R—SiXs,

ve kterém

R znamend pfipadné& substituovanou alky-
lovou, arylovou nebo aralkylovou skupinu s
nejvySe 20 uhlikovymi atomy a

X znamend halogen, alkoxylovou skupinu

nebo alkylovou skupinu, priCemZ alespoii
jeden X v molu silanu znamend alkoxylovou
skupinu nebo atom halogenu,
v organickém rozpoustédle a potom vysusi
na vzduchu, nafeZ se promyje nejdiive ale-
spoil jednim aprotickym rozpoustédlem a po-
tom alespoil jednim protickym rozpoustéd-
lem.

3. Zplsob podle bodu 2, vyznafeny tim,
Ze se jako silanizatniho €inidla pouZije me-
thylalkyl-, methylaryl- nebo methylaralkyldi-
chlorsilanu s pfipadné substituovanymi ary-
lovymi, aralkylovymi nebo alkylovymi sku-
pinami s celkovym poétem uhlikovych atomil
nejvySe rovnym 20.

Saverografia, n. p., zévod 7, Most
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